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AZV331KSTR-G1 [BCDSEMI] 

SINGLE LOW VOLTAGE RAIL-TO-RAIL OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIER; 单一的低电压轨到轨输出运算放大器



 

  

  
    	 	 
	元器件型号：	 AZV331KSTR-G1
	生产厂家：	
	    BCD SEMICONDUCTOR MANUFACTURING LIMITED
      
	描述和应用：	SINGLE LOW VOLTAGE RAIL-TO-RAIL OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIER
单一的低电压轨到轨输出运算放大器
 运算放大器 光电二极管 输出元件 信息通信管理 CD
	PDF文件：	总14页 (文件大小：787K)
	下载文档：	  下载PDF数据表文档文件 
	型号参数：AZV331KSTR-G1参数
	是否Rohs认证	  符合
	生命周期	Active
	零件包装代码	SOIC
	包装说明	GREEN, SC-70, 5 PIN
	针数	5
	Reach Compliance Code	compliant
	ECCN代码	EAR99
	HTS代码	8542.39.00.01
	Factory Lead Time	15 weeks
	风险等级	1.48
	放大器类型	COMPARATOR
	最大平均偏置电流 (IIB)	0.4  µA
	25C 时的最大偏置电流 (IIB)	0.25  µA
	最大输入失调电压	9000  µV
	JESD-30 代码	R-PDSO-G5
	JESD-609代码	e3
	长度	2.1 mm
	湿度敏感等级	1
	功能数量	1
	端子数量	5
	最高工作温度	85  °C
	最低工作温度	-40  °C
	输出类型	OPEN-COLLECTOR
	封装主体材料	PLASTIC/EPOXY
	封装代码	TSSOP
	封装等效代码	TSSOP5/6,.08
	封装形状	RECTANGULAR
	封装形式	SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH
	峰值回流温度（摄氏度）	NOT SPECIFIED
	电源	2.7/5 V
	认证状态	Not Qualified
	标称响应时间	1000 ns
	座面最大高度	1.1 mm
	子类别	Comparator
	最大压摆率	0.15 mA
	供电电压上限	6 V
	标称供电电压 (Vsup)	2.7 V
	表面贴装	YES
	技术	BICMOS
	温度等级	INDUSTRIAL
	端子面层	Matte Tin (Sn)
	端子形式	GULL WING
	端子节距	0.65 mm
	端子位置	DUAL
	处于峰值回流温度下的最长时间	NOT SPECIFIED
	宽度	1.25 mm
	Base Number Matches	1


	AZV331KTR-G1
	B32620A222K
	B37872K3472K62
	B39431B3757U310
	B39871B3570U310
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	B5817WS
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	CQM1-CIF02
	CQM1-G7M21
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	CQM1-G7N11
	CQM1-SF200
	CQM1-SRM21-V1
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	DBMM-9W4P
	DBU-25P-K87-F0
	DHG30I1200HA
	DHRB34A102M2BB
	DPA422PN
	DPA424PN
	DPF240X400NA
	DPF60IM400HB
	DPG30C300HB
	DRT2-TS04P
	DS1620S
	DSEI12-12A
	DSEI2X101-12A
	DSEI2X161-12P
	DSEI2X61-06C
	DSP1A-L-DC5V
	DSPB56374AFC
	DZ2J068M0L
	DZ2S06200L
	DZ3S068D0L
	DZ5S068D0R
	E32C312M
	E32T24S
	E3SAT16
	E3X-NA41
	E3X-NA11
	E3XDA41N
	E53-C4R4
	E53-C4DR4
	E53-CKF
	E53-CKB
	E53-CK01
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